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-empeoran la seleceidn de amplitud,

Fl invento se refiere a una disposicién de cone-
xién para oscilaciones eldctricas para el ajuste de frecuen-
cias en varios slcances de frecuencias con diodos de capa-

cidad, por ejemplo, para el ajuste de frecuencias en las ban

Ya es conocido anteriormente el proveer un circui-
to de oseilacién, sintonizable con un diodo de capacided,
de varios diodos de capacidad ulteriores, que estdn conec ~
tados a verios puntos de toma de la inductividad del cireuis
t0 oscilante y, o bien poner en corto-circuito selectivamen~
te la toma respectiva, o bien cuyas capacidades sintonizablep
en estado blogueado estdn conectedas en paralelo, transfor-
medas a la capacidad prineipal (memoria de patente alemana
publicada No. 1.196.730). Lég inductividades paralelas, se~
peradas en los disfintos puntos de toma, médiante diodos
de capacidad de conexién pasada, desde el circuito princi-
pal, por medio de co;ﬁ!tos circuitos, sin embargo, en ello

no estdn exdotamente en corto-circuito segin la alta frecuen:

cia, Ias resonancias parasitarias, que por ello pueden mani-
festarse eventualmente, frecuentemente hacen necesarias me-
dides adicionales para la supresién de la radiacidén pardsi-

ta = especialmente en aparatos de televisién, respectivement

Pembidn se ha propuesto anteriormente una conexién
de circuito oscilante con diodos de capacidad (solicitud de
patente alemana T 29821 TXd/21a*) en que 1la proporcién IC
en los distintos alcances de frecuencia, es diferente cuando
se utilice solamente una inductividad de circuito oscilante

pare todos los slcances de frecuencia, Segin esto, en estas




10

15

20

26

30

conexiones puede alcamzarse una amplificecién aproximade-
mente constente en todos lod alcances de frecuencia, em -
pléandose elementos amplificadores, cuyo declive decae con
frecuencia creciente. Al utilizar elementos amplificadores
con deelive aproximadamente igual y constante en todos los
alcances de frecuencia deseados, por ejemplo,'en, transig~
tores de efecto de campo, por el contrario, actia como in-
conveniente frecuentemente una relacién LC fuertemente di-
ferencial, ya que en la amplificacién entonces es diferente
en los alcances de frecuencia ajustables,

El invento tiene como fundamento el problema de
aprovechar las ventajas de una sintonizacién de diodos de
capadidad pare la regulacién'dé frecuencia y sintonizacién
de clrcuitos oscllantes y evilar em ello los inconvenientes
anteriormente mencionados.

En una diqusicién de conexidn para osciléciones»
eléctricas para la regulacidn de frecuencias en varios
aleances de frecuencies, en que para la conmutacién de los
alcances de frecuencia, alternativemente se ponen en corto-
circuito uno o varios diodos de capacidad, mediante una ten-
gién de paso o para la sintonizacién ée conectan por una
tensidn de blogueo fija o variable en direccidén de blogueo,
por lo que @l circuito de oscilacidén se le conectan adicio-
nalmente reactancias adicionales o ge desconectan, el inven-
to consiste en gque las reactancias adicionales se coordinan
8 los diodos de capacidad, de tal medo que, en el caso de di
do de capacidad conectado en paso la(s) reactancia(s) respec
tiva(s) estd(n) en corto~circuito segin la alta frecuencia.

En la conexién segin el invento, los diodos de

capacidad estdn conectados en serie. En el respectivo punto
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de enlace, segin la alte frecuencia, de los diodos de capa-
cidad entre si, estdn conectados por lo menos una inducti-~
vidad y eventualmente otras reactancias, cuyo otro extremo
estd puesto a masa segin la alta frecuencia. Uno de los
extremos libres de la cadena de diodos estd situado en el
punto alto de una inductividad conectada hacia mass, mien-
tras que el otro extremb libre de las cadenas de diodo,
segin la alta frecuencia, estd unido a mesa directamente.

Para la axplicasién mds detallada del invento
se describirén en lo que sigue ejemplos de ejecucidn me~
diante los dibujos, ‘

' Las figuras 1 y 2 muestran conexiones preferen-
tes de prineipio de la disposicién de conexiédn segin el in-
verito para dos a}cgnces de frecuenciag.

Las figuras 3a y 3b muestran las imdgenes de co-
nexién suceddnea eléctrica en cada caso para un alcance
de frecuencia, de las conexiones de principio segin las
figuras 1 y 2.

Ia figure 4 muestra el principio de la conexidn
segin el invento para cuatro alcances de frecuencia.

Ias figures 5a, 5b, 6 y 7 muestran filtros de
banda de dos eirouitos con acoplamientos de ejecucidén dife-
~-rente, en lo que en cada caso ambos circuitos oscilantes
estdn ejecutados segin las conexiones de prinecipio de las
figuras 1 y 2. Las partes iguales en las figuras estdn pro-
vistas de iguales signos de referencia.

En la figura 1 estd representado un cirecuito os-
cilante, que se sintonize por dos diodeos D1 y D2 en dos al-

candes., Los catodos de los diodos D1 y D2 estdn conectados

unidos, conjuntamente con una inductividad 2 y eventualmente
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_ta frecuencia. El suministro de tensidn continue para las

con dos capacidades ajustadoras 3, 4, dibujadas con rayado
en un punto de estrella 12. El anodo del diodo D1 y el otro
extremo de la capacidad ajustadors 3 estdn unidos con una
inductividad 1. Segin la alta frecuencia, la inductividad

1 y el anodo del diodo D2 estdn unidos con masa a través

de las capacidades de blogue 5, 6, mientras que los extre-
mos libres de la inductividad 2 y de 18 capaclidad de ajuste
4 estén situados directamente a masa, A través de bornas de
conexién 7, 8, segin la posicién de wun conmutador 14, se
conecta en cada oc@so uno de los diodos D1 6 D2 a una ten-
8ién-Up variable, bloqueadora, mientras que el otro diodo,
unido con la tensidn positive de funcionamiento & Up estd
conectado en la direccién de flujo. Resistencias previas 9,
10 cuidan que la corriente de los diodos no ascienda por
encima de un valor deseado (por ejemplo, 50 mA),

La disposicidn de conexidn de 1a figura 2 es idén-|
tioce a la de la figura:1 segin la alta frecuencia, Unicamen-
te el suministro de las tensiones 4+ Up y - Up se efectia
ahora, para el diodo D1 a travéds de un estrangulador de al-
ta frecuencia Dr, Ademds los recorridos de corriente conti~-
nua, que pasan & través de ambos diodos estdn separados por

una gran capacided 11, que es un corto-circuito segin la al-

bornas 7, 8 estd conectado exdctamente igual que en la figura
1,

Eh las disposiciones de conexién de las figuras
1y 2 puede conectarse para losg dos casos de funcionamiento
siguientes:

En el funcionamiento en el alcance de frecuencia
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inferior el conmutador 14 se encuentra en le posicidn con~
mutadora g, dibujada en la figure 1. El diodo D2 ahora co-
nectado de paso, coloca el punto de estrella 12 a masa se-
gin la alte frecuencis y por ello pone en corto-circuito

la inductividad 2 y la capacidad ajustadora 4, Bl diodo 1
estd blogueado, Su capacided varisble, mediante la tensién
de bloqueo =Up, forma, conjuntemente con la capacidad ajus-
tadora 3 y le inductividad 1, el circuite oscilante, active
en el aleence inferior de ffecuencia. La conexidn sustitu-
tiva de alté frecuencia, para este caso de funcionemiento
en el alcance inferior de' frecuencias, se ilustra en lan
figuraﬁ 3a, las reactancias activas se formen por la induc-
tividad 1, por la capacidad blogueadora variable del diodo
D1, asi como por la capacidad ajustadora 3, eventualmente
existente. Ias restantes reactancias 3, 4, dibujades raya-
das, estdn cerradas en corto-circuito contra masae por el
diodo D2, conectado en paso, dibujado como interruptor ce-
rrado.

_ En el funcionamiento en el glcance de frecuencisa
superior se encuentra el conmutador 14 en la posicién de
conmutacién b. Por ello estd conectado de paso el diodo D1
y estd en corto-cirewnito la capacidad ajustadora 3, mien-
_tras que los puntos de estrella 12, 13 estdn directamente
unidos entre si segin le alta frecuencia, E1l diodo D2 estd
cerrado. Su capacided igualmente variable mediante la ten-
sifn de blogueo -Up forma ashora, conjuntamente con la capa-
cidad ajustadora 4, y las inductividades 1, 2, conectadas
en paralelo, el circuito oscilante activo en el alcance su-
perior de frecuencias. La conexidn sustitutiva de alte fre-

cuencia para este caso de funcionamiento en el alcance supe~
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rior de frecuencias, se ilustra en la figura 3b. Las reac-
tancias activas se forman por la capacidad blogueadora wva-
riable del diodo D2 y la capacidad ajustadora 4, eventual-
mente existente, asi como por las inductividades 1 y 2,
conectadas en paralelo. Estas Ultimas estdn unidas en su
punto alto, ya que estd conectado de paso el diodo D1; di-
bujado, como interruptor cerrado, Por ello tambidn estd
inactiva la cepacidad ajustadora 3.

La disposicién de conexidén segin las figuras 1
¥ 2, hen sido comprobadas con diodos con los siguientes
valores de capacidad::i'el diodo D en el caso de tensiones
de blogueo entre 2 y 50 voltios tiene una capacidad varia-
ble de 20 - 7 pP. La capacidad del diodo D2 varia para los
mismos valores de tensidn de blogueo entre 8 y 3 pF.

En la figura 4 el principio de conexiln, emplea-
do en las figuras 1y ? para dos alcances de frecueﬁcia,

estd ampliado a cuatro alcances de frecuencia, en 1o que %o

das las capacidades ajustadoras adicionales, por razones

de visibilidad no estén dibujadas. Entre el anodo del diodd
D1 y el punto de estrella 12 estdn conectados en serie otroL
doa diodos de capacidad D3 y D4. Desde dos puntos de enla-
ce 15 y 16, ademds estdan conectados a masa otras inductivi-
dades 17, 18. La polaridaed de la disposicidén de diodos, en
brincipio carewe de importancia: tiene que cuidarse gque
para todos los diodos existan recorridos de corriente con-
tinua separados. Para un alcance de frecuencia, en cada
caso estd conectado sélo un diodo de capacidad en direceién
de bloqueo, mientras que todos los demds diodos estdn co-

nectados en direccidn de base. Ia polaridad fle las tensio-
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nes de maniobra, en la tabla indicada en la figura 4, ilus~
tra quéd diodo de capacidad estd coordinado a una determinadal
banda.,

En le figura 4 se dibuja el siguiente caso de

funcionamiento pera la banda IV mediante rayados, Los dio-
dos D1, D2 y D3 estdn conectados de paso, el diodo D4 estd
blogueado, Por ello estdn unidos directamente entre si los
puntos 13, 15, ¥ 16 y el punto 12 estd situado a masae segin
glta frecuencia. El cireuito oscilante contiene, por lo
tanto, la capacidad de bloqueo del diode D4 y la comexidn
en paralelo de las inductiviQades 1, 17 ¥y 18. Los diodos de
capaeidéd y eventualmente capsecidades adicionales conecta -
das en paralelo, generalmentd se eligen de tal modo que la
relacién ILC del gircuito oscilante ses aproximadamente cons-
tante en todos,los.alcances de frecuencia.

En la figura 5a estd representado un filtro de
banda de dos circuitos que estd destinado a dos alcances de
frecuencia, por ejemplo, para las bandas I y III. Lbs dos
circuitos oscilantes y los signos de referencia de los ele-
mentos de construceidn corresponden a la disposicidn de co-
nexién segin la figura 1, pero los signos de referencia del
segundo circuito, sin embargo, estdn caracterizados espe-
cialmente por una raya. La entrada del filtro de banda estd
formada por el punto de estréila 13, alimentado a través de
una capacidad de acoﬁlamiento 19 desde un elemento amplifi-

cador T, La salida 88 une a travéds de una borna 20 con un.

grado amplificador subsiguiente o con un mezclador.
La figura 5b muesira una estricturs adecuada de
la disposicidén de conexidén segin la figura 5a. EL acoplamien-

$0 induectivo de los clrcultos de filtro de banda se alcanza
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porque ambos pares de induetividad 1/1' y 2/2' estdn dis~
puestos en cada caso sobre cuerpos de rollo comunes 21, 22,
Enj&hapance de frecuencia inferior es solamente eficaz el
acoplamiento entre las inductividades 1 y 1', ya que las
inductividades 2 y 2' estdn en corto~circuito mediante los
diodos D2 y D2' conectados de paso., En el alcance de fre=-
cuencia superior existen acoplamientos entre las inducti-
vidades 1 y 1', asi como entre las inductividades 2 y 2!,
Las inductividades 1/1' y 2/2' son igualables por nidcleos
igualadores 23, 24.

Ia disposicidén de conexidn de la figura 6, a ex~
cepcién del acoplamiento de los circuitos, corresponde exac-
tamente a la de la figura SQ.MAéui el acoplamiento 25 ene
tre partes de las inductividades 1 y 1' unicamente eficeces
en el alcance de frecuenciams mds inferior, estd dimensiona-
do de tal modo que, por el mismo acoplamiento 25, eﬁ todos
los alcances de frecuencia se ajuste aproximadamente la
misma anchura de banda de paso, cuando en glcances de fre-
cuencia mds altos estdn conectadas en paralelo otras induc-
tividades (2, 2').

Los dos circuitos del filtro de banda en la dis-
posicidén de conexidén segin la figura 7, a excepcién del su—
-ministro de tensién continua para los diodos D1, D1', D2,
D2', corresponden respectivamente al principio de la dis-
posicibén de comexidn sefn la figura 2. Como en la figura
6, también aguf los dos circuitos de filtro de banda estdn
unidos por un acoplamiento 26 comin para ambos alcances de
freeuencias, que tiene propiedades andlogas, a las del aco-

plamiento 25 en la figura 6. Del lado de entrada, este fil-
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tro de banda se alimenta a través del punto de estrella 13
por un transistor 27 de efecto de campo, cuyo electrodo de
fuente 29 estd unido con otras unidades de conexién a tra -
vés de un miembro 38 de paso alto-]{ . IEn lugar del transis-
-tor 27 de efecto de campo, generalmente también puede encon-
trar aplicacidén un elemento amplificador, cuya inclinacién
en todos los alcances de frecuencia de la disposicidn de

conexién sea igualmente grande aproximadamente.

N ) 4 8

Este registro consta de las sigulentes reivindi-
caciones:

1.~ Disposicién de conexidén pare bscilaciones
eléctricas para el ajuste de frecuencias en varios alcances
de frecuencia, en que para la conmutacién de los alcances de
frecuencia, a eleccién, uno o varios diodos de capacidad se
ponen en corto-circuito mediante una tensién de paso, o para
la sintonizacidn se conectan en direccién de blogueo por una
tensibn de bloqueo fija o variable, por lo que en el cireui~
to de oscilacidén se conectan adicionalmente o desconectan

reactancias adicionales, caracterizada porque las reactan -

cias adicionales estdn coordinadas a los diodos de capacidad,
de tal modo que en el caso de diodo de capacidad conectado
de paso, la(s) reactancia(s) respectiva(s) estd(n) en corto-
circuito segin alta frecuencia,

2,- Disposicidn segién lea reivindicacidén 1, varac-
terizada porque en alcances de frecuencia mds altos, respec-

o a la inductividad de circuito oscilante, unicamente eficaz
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en el alcance de frecuencia mda bajo, estdn conectadas en
paralelo otras inductividades mediente diodos de capacidad,
conectados de paso, y capacidades menores que en el alcance
mds bajo de frecuencia,

3.~ Disposicidn segin las reivindicaciones 1 y
2, caracterizada porque los miembros determinantes de fre-
cuencia estdn compuestos de semi-miembros T & Y[, cuyas ra-
nag transvresales contienen inductividades y cuyas ramas
longitudinales contienen diodos de capacided.

4,- Disposicidn segin las reivindicaciones 1
8 3, caracterizada porque los elementos determinantes de
frecuencia estdn elegidos de tal modo que la relacién LC
del circuito de oseilacién es aproximadsmente constante en
todos log alcances de frecuencia,

. 5.~ Disposicién segin las reivindicaciones 1 a

4, caracterizada porque la disposicién es parte de un fil-
tro de banda de circuitos miltiples cuyo acoplamiento, di-
mensionado para el alcance de frecuencia més bajo, estd
establecido de tal modo que, en los alcances de frecuencia
wds altos, por este acoplamiento, por ello aproximadamente
se establece la misma anchura de benda de paso, porque las

inductividades activas en el alcance de frecuencia mds ba-

~ jo, para el alcance de frecuencia superior, se disminuyen

por conexidn en paralelo de ulteriores inductividades,

6.~ Disposicidn segin las reivindicaciones 1 a 5, carag
terizada porque por el lado de entrada o salida estdn uni-
dos con un elemento amplificador, preferentemente con un
transistor de efecto de campo o un transistor en conexidn
de base, cuya inclinacién es aproximadamente de igual ta-

mafio y de igual valor en todos los alcances de frecuencia
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de la disposicién de conexién,

7.~ Disposicién de conexién para oscilaclones
eléctricas para el ajuste de frecuencias,

Segin se describe y reivindica en esta memoria
deseriptiva.,

Se detalla e ilustra con los planos que a la

mismg se acompefien.

Y cuye memoria descrifptive cpnsta de 11 hojas
de texto, foliadas y escritas

Sus caras.
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